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Мова дисертації:
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Тема дисертації:
1. Вплив внутрішніх меж наногетеросистем на електронні та екситонні стани.

2. The influence of intrinsic boundaries of nanoheterosystems on electron and exciton states.

Реферат:
1. Об'єкт дослідження. Кристали різної симетрії та розмірності. Мета дослідження. Знаходження
потенціальної енергії взаємодії квазічастинок з межами поділу середовищ у багатошарових
гетероструктурах. Методи дослідження. Розвязання рівнянь Пуасона, Лапласа, Шредінгера. Теоретичні і
практичні результати, новизна. Вперше знайдено потенціал сил електростатичних зображень для
багатошарових сферичних структур. Розраховано і проаналізовано його залежність від розмірів кристалу.
Вперше в рамках моделі перехідного шару, в якому діелектрична проникність являється неперервною
функцією координати, знайдена потенціальна енергія взаємодії квазічастинок з межами поділу для
багатошарових ситем. Розраховано і проаналізовано її залежності від товщини перехідних шарів та вибору
різних пробних функцій. Вперше досліджено вплив перехідних шарів на електронні та екситонні спектри у
багатошарових гетероструктурах. Ступінь впровадження. Результати можуть використовуватися в Інституті
фізики напівпровідників НАН України, Чернівець кому національному університеті ім. Ю.Федьковича при



дослідженні електронних, екситонних, фононних спектрів. Сфера впровадження. Напівпровідникова
електроніка

2. Subject of investigation. Crystals of various symmetry and dimensions. Aim of investigation. Finding the potential
energy of quasi-particle interaction with interfaces in multilayer heterostructures. Mеthods of investigation.
Solving Poisson, Laplace, Schrodinger equations. Тheoretical and practical results, novelty. The potential of
electrostatic image forces for multilayer spherical structures is first found. The potential dependence on crystal
dimensions is calculated and analysed. In the frames of the model of transitional layer with dielectric constant as a
flowing function of coordinate the potential energy of quasi-particle interaction with interfaces for multilayer
systems has been first found. The energy dependence on thickness of transitional layers and choice of various
probationary functions is calculated and analysed. The influence of transitional layers on electron and exciton
spectra in multilayer heterostructures is first examined/Application- The semiconductor electronics
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